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Introduction
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ainda precisam ser melhoradas. O objetivo deste estudo é
Investigar as propriedades microestruturais e elétricas de
sistemas de TiO2 dopados com Sr.
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Figure 2: Influéncia da temperatura de sinterizacao a 1300°C e 1400°C
com relacao a densidade de corrente.

Materials and methods
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Resultados e discussoes

Figura 3. Microestrutura do sistema dopado com 1% de SrO e sinterizado a: (a)
1300°C (500x magnification), (b) 1300°C (5000x magnification), (c) 1400°C (500x

(a) (b) magnification) e (d)1400°C (5000x magnification).
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coeficiente nédo linear e menor campo elétrico de ruptura e
corrente de fuga. A resistividade do grao de TiO2 melhora com a
concentracao de 1% de SrO, devido aos defeitos promovidos na
estrutura do TiOZ2.
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Figura 1 Difracao de Raios-X das amostras TS1, TS2, TS3 e TS4 sinterizadas
a (a) 1300 and (b) 1400°cC.

Tabela 1 Efeito da temperatura de sinterizacao das amostras TS1, TS2, TS3 and
TS4,densidade aparente (DA), densidade relativa(Dr) e porosidade aparente(PA%)

Agradecimentos

Sample 1300°C 1400°C
DA (g/cm3) PA (%) Dr (%) DA PA (%) Dr (%)
(g/cm?)
0.50 SrO 3.80 4.55 90 £ 0.56 3.95 3.58 94.00 £ 0,85 Fape rg S
1.00 SrO 3.78 4.52 89 £ 0.90 4 3.85 94.40 £ 0.95
1.50 SrO 3.83 1.75 75.81 0,23 3.90 3.51 92.12 £ 0.70
2.00 SrO 3.84 1.77 76.56 £ 0,70 3.82 3.17 90.00 £ 0.42

Table 2: Coeficiente nao linear(a), Campo elétrico de ruptura (ER) and corrente de fuga (Ir)
Amostras sinterizadas a 1300 and 1400°C.

Sample 1300°C 1400°C

a ER (V/cm) Ir (mA/cm?) a ER (V/cm) Ir (mA/cm?)
0.50 SrO 5.70+£0.82 51510 0.47 6.21 £ 0.23 281 22 0.26
1.00 SrO 5.32+050 44012 0.46 6.66 £ 0.7/75 32817 0.22
1.50SrO 4.60+042 4629 0.34 5.90 £ 0.60 250 %25 0.19
2.00SrO 4.17+£0.30 343+15 0.13 5.85+£0.15 248+ 20 0.33



